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Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors
Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs. Septieme partie: Transistors bipolaires

Einzelhalbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen. Teil 7: Bipolare Transistoren

Tato norma obsahuje IEC 747-7:1988 a jeji zménu ¢. 1:1991

Citované normy

I[EC 747-1 Zavedena v CSN 35 8797-1 Polovodi¢ové soucastky. Diskrétni soucastky a integrované
obvody. Cast 1: Vieobecné (idt IEC 747-1/QC 700 000 : 1984)

Dalsi souvisici normy

I[EC 747-10 Zavedena v CSN 35 8797-10 Diskrétni soucastky a integrované obvody. Cast 10: Kmenova
norma (idt IEC 747-10/QC 700 000 : 1984)

I[EC 747-11 Zavedena v CSN 35 8797-11 Polovoditové soucastky. Cast 11: Dil¢i norma pro diskrétni
soucastky (idt IEC 747-11/QC 750 000 : 1985)

Obdobné mezinarodni normy

IEC 747-7:1988 Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors
(Diskrétni polovodi¢ové soucastky a integrované obvody. Cast 7: Bipolarni tranzistory)
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Pfedmluva

1. Oficialni rozhodnuti nebo dohody IEC tykajici se technickych otazek zpracovanych technickymi
komisemi, v nichz jsou zastoupeny vSechny zainteresované narodni komitéty, vyjadruji v nejvetsi
mozné mife mezinarodni shodu v ndzoru na predmét, kterého se tykaiji.

2. Maji formu doporuceni pro mezinarodni pouziti a v tomto smyslu jsou pfijimana narodnimi komitéty.
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3. Na podporu mezinarodniho sjednoceni vyjadruje IEC prani, aby vSechny narodni komitéty prevzaly
text doporuceni IEC do svych narodnich predpist v rozsahu, ktery narodni komitéty dovoluji. Jakykoliv
rozdil mezi doporucenim IEC a odpovidajicim narodnim predpisem by mél byt pokud mozno v
narodnim predpise jasné vyznacen.

-- Vynechany text --



